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Abstract

We report the operating verification results of a mode-reconfigurable GaN amplifier with load variation resilience,
in which five operating modes can be selected by switching the roles of three power amplifiers combined via a
hybrid coupler among the Open, Short, Main amplifier, and Aux. amplifier modes. By selecting the optimal
operating mode, load variation resilience is achieved. In addition, output power and efficiency were improved by
more than 1.2 and 1.4 times, respectively, under conditions where the VSWR exceeded 4:1.
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	概要
	近年、レーダおよび通信システムにおいて複数のアンテナ素子を用いたアレイ構成システムが主流となっている。一方で、アレイ構成では、各アンテナ素子の配置から生じる出力負荷変動による電力増幅器の性能低下が課題となっている。本稿では、ハイブリッドカプラを介して合成された3つの電力増幅器の役割をOpen、Short、Main増幅器およびAux.増幅器のいずれかに切り替えることで計5つの動作モードが選択可能であり、出力負荷変動に対して最適な動作モードを選択することにより、負荷変動耐性を実現する負荷変動耐性を備え...
	図　5つの動作モードと最適負荷の様子



